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Prologo

La idea de este libro naci6 al querer recopilar y ordenar el material para ser utilizado
en un curso de posgrado sobre pardmetros S y amplificadores de microondas en la
Universidad Nacional de La Plata. La finalidad es que los conceptos vertidos en este texto
scan utilizados como guia por todas aquellas personas que realicen disefios con pardmetros
de reflexion.

La primera parte, necesariamente, pretende dar los fundamentos de lincas de

transmisién, conceptos que seran utilizados en todo el texto.
Hemos tratado en los capitulos siguientes de dar técnicas para disefio de amplificadores de
microondas, usando lineas de microtira en redes de adaptacion. Los amplificadores dados
como ejemplo en el texto y el criterio de disefio de los mismos, fueron implementados por
los autores, con buenos resultados, en equipamientos como: receptores radioastronémicos,
amplificadores para enlaces de microondas, etc.

También creemos que es de importancia en el disefio de amplificadores, la seccién
de componentes que completan la implementacion de los mismos. Es por eso que se tratan
temas como lineas de microtira y componentes discretos en version chip.

Quienes nos dedicamos a técnicas de RF hemos visto siempre a la carta de Smith
como una herramienta indispensable para el disefio y la visualizacién rapida del
comportamiento de los circuitos. Tanto los instrumentos de Gltima generacion de RF, como
los programas cémputo de simulacién, incluyen como método de visualizacidn a la carta de
Smith, es por eso que no puede faltar en este texto el tratado y su uso en los disefios.
Podemos decir que la carta de Smith es el dltimo de los dbacos que subsisten ante el avance
de los nuevos métodos de calculo.

Actualmente los software de simulacidn permiten comprobar los disefios tedricos en
forma rapida y eficaz, realizando una comprobacion del comportamiento de un transistor
implementado como amplificador. En este texto los calculos de disefio son comprobados
mostrando los resultados obtenidos con simulaciones.

Nuestro agradecimiento al Instituto Argentino de Radioastronomia, perteneciente al
CONICET, que nos permitio capacitarnos en estos temas y a su personal por la colaboracion
para que podamos concretar nuestros proyectos.

A nuestras esposas e hijos
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